Porovnani absorp¢niho modelu rozptylu elektronu
s modelem zamrznutych fononu
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Teorie rozptylu elektront vTEM
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Propagace vinoveé funkce elektronu — Simulace difrakce vTEM
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Propagace vinoveé funkce elektronu — porovnani s experimentem Porovnani absorpcnich modeld
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*FPM = Frozen phonon model — model zamrznutych fononG
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